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内容概要

　　本书由美国加州大学伯克利分校Jan M. Rabaey教授撰写。
全书共12章，分为三个部分：基本单元、电路设计和系统设计。
本书在对MOS器件和连线的特性做了简要介绍之后，深入分析了数字设计的核心——反相器，并逐步
将这些知识延伸到组合逻辑电路、时序逻辑电路、控制器、运算电路以及存储器这些复杂数字电路与
系统的设计中。
为了反映数字集成电路设计进入深亚微米领域后正在发生的深刻变化，第二版增加了许多新的内容，
并以0.25微米CMOS工艺的实际电路为例，讨论了深亚微米器件效应、电路最优化、互连线建模和优
化、信号完整性、时序分析、时钟分配、高性能和低功耗设计、设计验证、芯片测试和可测性设计等
主题，着重探讨了深亚微米数字集成电路设计面临的挑战和启示。
　　本书可作为高等院校电子科学与技术（包括微电子与光电子）、电子与信息工程、计算机科学与
技术、自动化等专业高年级本科生和研究生有关数字集成电路设计方面课程的教科书，也可作为从事
这一领域的工程技术人员的参考书。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<数字集成电路>>
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法插入说明E——逻辑单元和时序单元的特性描述设计广泛插入说明F——设计综合第9章 互连问题
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和阵列结构设计设计方法插入说明H——制造电路的验证和测试思考题答案
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编辑推荐

　　《国外电子与通信教材系列·数字集成电路：电路、系统与设计（第2版）》可作为高等院校电
子科学与技术（包括微电子与光电子）、电子与信息工程、计算机科学与技术、自动化等专业高年级
本科生和研究生有关数字集成电路设计方面课程的教科书，也可作为从事这一领域的工程技术人员的
参考书。
　　《国外电子与通信教材系列·数字集成电路：电路、系统与设计（第2版）》特点：只关注深微
米CMOS器件。
开发了一个用于手工分析的称为通用MOS模型的晶体管简单模型并在全书中采用。
设计举例从实际出发强调数字集成电路的设计。
突出了设计中的难点和设计指导。
所有的例子和思考题都采用0.25微米COMS工艺。
“设计方法插入说明”分散地穿插在书中，强调了设计方法学和设计工具在今天设计过程中的重要性
。
每一章末的综述探讨了未来的技术发展趋势。
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